i) BY 122
Y BY 123

SILIZIUM - GLEICHRICHTER in Briickenschaltung

BY 122 BY_123

max. Transformatorspannung Uir RMS = 42 280 v
Grenzscheitelsperrspannung Urwu = 60 400 v
max. Spitzensperrspannung Uy u = 120 800 v
— max. Ausgangsstrom bei R-Last Igav = 0,8 0,7 A

MECHANISCHE UND THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

A e e ————

Abmessungen in mm:

GehNuse: Kunststoff (SOD-14)

Das Kunststoffgehfuse erfifllt die
Kurzpriifung "Feuchte W&rme®™ nach
DIN 40 046 bzw. IEC 68-2D.

min 18 max.123

max 10,4

+
~-
]
.«

n max.1,2¢

- >
— max.2 nicht verzinnt

Wirmewiderstand:

Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung
bei Befestigung zwischen L¥tfahnen, volle Drahtl#nge: Biv o S50 grd/w
bei Befestigung auf Leiterplatte, volle Drahtl¥nge: Bip vy S 65 grd/'
bei Befestigung auf Leiterplatte, Drahtldnge je 5 mm: Bih g $1s grd/W

VALVO HALBLEITERBAUELEMENTE '2-gg
FUR DIE LEISTUNGSTECHNIK




BY 122

BY 123

ABSOLUTE GRENZWERTE

-

elektrisch:
Transformatorspannung, Effektivwert Uir BMS = m8X. 42 280 V
Grenzscheitelsperrspannung U wy = max. 60 400 V
periodische Spitzensperrspannung Ur x = max. 120 800 V
StoBspitzensperrspannung (t = max. 10 ms) Uy gyop = max. 120 800 V
Ausgangsstrom bei R-, L-Last - Ip oAy = max. 0,8 0,7 ’
bei C-Last Iy oy = max. 0,6 0,52 A
periodischer Spitzenstrom Ig x = max. 3 3 A
StoBstrom (t = max. 10 ms) ig gtop = maX. 15 15
thermisch:
Sperrschichttemperatur 85 = max. 150 125 °c
Lagerungstemperatur 8g = min. -65 -65 °C
- 9g = max. 150 125 Oc
LUTUNG

Bei einer Kolben- bzw. Lottemperatur < 300 °C betrigt die zullssige L&tzeit
3 s, die L¥tstellen miissen min. 5 mm vom Gehiuse entfernt sein. Beriihrt das
Gehduse die Leiterplatte, dann darf die Temperatur an der Beriihrungsstelle
150 °C nicht Ubersteigen.

1?)-63 VALVO HALBLEITERBAUELEMENTE
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BY 122
BY 123

3 .
typische Durchiafkennlinien & [/ BY 122
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BY 122

BY 123
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BY 122

BY 123

[ 4
:’ Grenzbelastungsdiagramm BY 122
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BY 122

BY 123

20—
; Grenzstromkennlinie fir 50 Hz-Betrieb BY 122
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SILIZIUM - HOCHSPANNUNGS - GLEICHRICHTER

fiir Fernsehempfénger

-

VX 74 0006
Mechanische Daten:
Gehluse: Kunststoff, S0D-33
MaBangaben in mm.
3 max nicht verzinnt 2,06',?

. F

LZO min 25,5 max

VX 720003

BY 176

Kurzdaten:
Scheitelsperrspannung UR WM = max. 15 kv
Spitzensperrspannung UR R M = Tmex. 15 kv
DurchlaBstrom, Mittelwert IF AV = max. 2,5 mA
DurchlaBstrom, Spitzenwert IF R M = Wax. 250 mA
DurchlaBspannung bei Ip = 100 ma, 85 = 95° Ug s 35 v
X ’ <

Sperrstrom bei Up = 15 kv, § = 75° Ip 2 7 pA

Der Gleichrichter BY 176 kann Uberschl&gen in der Bildrdhre widerstehen.

VALVO HALBLEITERDIODEN 9.74
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BY 176

Absolute Grenzwerte:

Periodische Scheitelsperrspannung: Up w y = TWaXe 15 kv 1)
Periodische Spitzensperrspannung: UR R M = Daxe 15 kV 1)
i £ : =

DurchlaBstrom, Mittelwert (tav 2 20 ms): Ip oy = mex. 2,5 mA
Periodischer Spitzenstrom: IF R M = maTX. 250 mA
Periodischer negativer Spitzenstrom
beim Abschalten: I]1 p M = meI. 150 mA

Der Gleichrichter BY 176 kann Uberschl#igen in der BildrShre widerstehen.

Sperrschichttemperatur: 3 = max. 95 C
Lagerungstemperatur: 88 = min. =55 °C
8 = max., 100 °C
3 VXT30494
2084
IFAVmux
(mA) 1 A § A § 1
LT \ s
2 =
VN2V a2
IR\ 1AV
zZ\ Z
\
k )\
\ \
IHAVEATAN
\L
. {
0 50 3y (°C) 100

1) Beim Einschalten des Ger#tes sind 17 kV bei 8U = 40°% zuldssig.

9.74 VALVO HALBLEITERDIODEN



BY 176

Kennverte: 300 T
- [
DurchlaBspannung o I %=25°C
bei IF = 100 mA, SJ = ‘95<C: (mA) T
UF = 35V |
Sperrstrom
bei Up = 15 kv, 3 = 75°%: 200
<
Ip = 7p ]
Sperrverzugsladung ”
beim Umschalten von IF = 200 mA 1
auf Up = 100 V bei 8 '= 25°C
mit -dI/dt = 200 mA/ps:
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BY 184

SILIZIUM - GLEICHRICHTERDIODE

A K
fiir Fernsehempfinger
Héchstzuléssiger DurchlaBstrom, Mittelwert IF AV 2 mA
Hichstzulissiger periodischer Spitzenstrom IF R M 100 mA
Hochstzulédssige periodische Scheitelsperrspannung UR WM = 1500 V
Hochstzuléssige periodische Spitzensperrspannung UR RM = 1800 vV
ABMESSUNGEN in mm
Gehduse: Kunststoff, SO0D-34 r—ZmaxMCMVm2Mnt—
e — #056
Das Kunststoffgehiuse {, r*— max
erfiillt die Kurzpriifung ¢35 A , Ky
"Feuchte Wdarme" nach max 7 )
DIN 40 046 (Blatt 6), I M h
Schéirfegrad 4 bzw. u U
IEC 68-2-4, severity IV. e 254 . 112max « 1 254
min t_ . y min
’ 18min VE 720063
LUTUNG

Bei einer Kolben- bzw. Lottemperatur s 300°¢ betrigt die zuldssige Lotzeit
max. 3 s, die Lotstellen miissen min. 5 mm vom Gehduse entfernt sein.

Bei einem Abstand < 5 mm muB dafiir gesorgt werden, daB die Kristalltempera-
tur 180°C nicht iiberschreiten kann.

Berlihrt das Gehduse die Leiterplatte, dann darf beim Léten die Temperatur
an der Beriihrungsstelle 125°C nicht tibersteigen.

VALVO HALBLEITERDIODEN 10253




BY 184

SPANNUNGSGRENZWERTE
Hochstzuldssige periodische Scheitelsperrspannung: UR WM = 1500 V
Héchstzuldssige periodische Spitzensperrspannung: UR RM = 1800 V
STROMGRENZWERTE
Hochstzuldssiger DurchlaBstrom, Mittelwert
(tav = max. 20 ms): Ip oy = 2 mA
Hochstzuldssiger periodischer Spitzenstrom: IF RM = 100 mA
Héchstzuldssiger StoBstrom (t = max. 10 ms): Ip sy = 1 A
VD 73 0381
|
I
FAV max Ug =1500V
(mA)
2
1
1
|
1
0
50 60 70 9y (°C) 80

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

o

Hochstzuldssige Sperrschichttemperatur: SJ = 75 C
Lagerungstemperaturbereich: &s = -65...+100 °C
Wiarmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth u = 175 grd/w
10.70 VALVO HALBLEITERDIODEN
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DURCHLASS- und_SPERR-EIGENSCHAFTEN

BY 184

DurchlaBspannung bei J; = 100 mA, 8 = 75°C: Up 5 Vv
. [
Sperrstrom bei UR = 1500 V, GJ = 757°C: IR 10 upA
DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN
Sperrverzugsladung
beim Umschalten von IF = 10 mA auf UR =2V
mit -dI./dt = 5 mA/us bei 8 = 25°¢C: Qg 1 nC
72108301 _ ,OA 72108291
Ig
oa) U = 1500V
4
3
100 3 é" 10
)
Ie L
(mA) 3 p,
]
J1 4 /
50 10%
Ji
]
ARY
V.
7
0 - 10
9y (°C) 100

1 3 Ue (V) 5 0 50

VALVO HALBLEITERDIODEN

10.70
285




BY 185

SILIZIUM - HOCHSPANNUNGS - GLEICHRICHTER L@i

fiir Fernsehempfinger

VX74 0006
Hochstzuldssiger DurchlaBstrom, Mittelwert IF AV 2,5 mA
Héchstzuldssiger periodischer Spitzenstrom IF RM = 200 mA
Héchstzuldssige periodische Scheitelsperrspannung UR WM 35 kV
Héchstzuldssige periodische Spitzensperrspannung UR R M 35 kV

ABMESSUNGEN in mm

Gehduse: Kunststoff

d 86 max
- 1a-15
Ik i ne
7,05 2
9695 ® s ) ¢;o
— 2:? r.— T VX 7200741 b g - ?':g p-—
VALVO HALBLEITERDIODEN Nn.71
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BY 185

Lagerungstemperaturbereich:

1) Beim Einschalten sind 43 kV bei 8_ = 50°C zuldssig.

U
ahren er enkperiode max. H
2) Wih d 20 d Ablenkperi 500 mA

SPANNUNGSGRENZWERTE
, Hochstzuldssige periodische Scheitelsperrspannung: UR WM 35
Hoéchstzuldssige periodische Spitzensperrspannung: UR R M 35
STROMGRENZWERTE
Hochstzuldssiger DurchlaBstrom, Mittelwert
(tav = max. 20 ms): IF AV 2,5
Héchstzuldssiger periodischer Spitzenstrom: IF R M 200
Hochstzulédssiger negativer periodischer
Spitzenstrom beim Abschalten: IR RM = 150
3 VX 73 0421
[0
Tr Ay max Ugwy = 255KV
(mA) TR TR i
1B 35wy
2
, BN
1
TRIA
1
|
0 1
0 25 50 75 8y (°C) 00
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Héchstzuldssige Sperrschichttemperatur: ¥, = 85
8, = -55...485

der Gleichrichter widersteht Uberschligen in der Bildrthre.

kV

kV

()

;]851 ‘ VALVO HALBLEITERDIOD
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BY 185

DURCHLASS - und SPERR-EIGENSCHAFTEN

DurchlaBspannung bei I, = 200 ma, §; = 75°¢C: Up < 120 v
Sperrstrom bei UR = 35 kv, 85 = 75°¢C: IR < 10 pA

DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

Sperrverzugsladung

beim Umschalten von IF = 200 mA aug UR = 100 V
mit -dI/dt = 200 mA/pS bei $; = 257C: Qg = 5 nC
Sperrverzogerungszeit
beim Umschalten von Ip = 200 mA auf UR = 100 V
mit -dI/dt = 200 mA/us bei $; = 25°C: t.,. = 300 ns
]0 VX 73042 10 T T T v 2.
—_— e T 1 1
L | I
R A It Ug= 354V
(WA [T ! 5°C 11 (uA)
i }' + 53‘» /
] /
|
| /
1 o — 1 /
V4
Yy
V4 .
—~
//
/
//
10 } 107!
7-"0 +——
L
-~
Pad
P
1072 10-2
0 10 20 30UR(W) 40 Vi 50 55 ec) 100
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BY 185

VZ 7131250
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BY 187

SILIZIUM - HOCHSPANNUNGS - GLEICHRICHTER

fiir Fernsehempfinger A K
VX 74 0006

Hochstzuldssiger DurchlaBstrom, Mittelwert IF AV = 2,5 mA
Hchstzul¥ssiger periodischer Spitzenstrom IF RM = 200 mA

1
H¥chstzullissige Sperrspannung UR = 11,5 kV 7)

1
Hchstzullissige periodische Spitzensperrspannung UR RM = 12,5 kv )

ABMESSUNGEN in mm

Geh#use: Kunststoff, SOD-34

I— 3max nicht verzinnt T

‘ — — ¢£g§ )
#35 A E '

<—7nﬁn—4—<k—~4L2maxA——bﬁk—7mm-44
vZ 720132

1) unvergossen darf die BY 187 nur bei Spannungen < 6 kV betrieben werden

VALVO HALBLEITERDIODEN 6279%



BY 187

SPANNUNGSGRENZWERTE
HSchstzulissige Sperrspannung: Up = 11,5 KkV 1)
Hochstzuldssige periodische Spitzensperrspannung: UR RM = 12,5 kV 1)
STROMGRENZWERTE
Hochstzuldssiger DurchlaBstrom, Mittelwert
(tav = max. 20 ms): IF AV 2,5 mA
HSchstzulidssiger periodischer Spitzenstrom: IF R M 200 mA 2)
HSchstzuldssige periodische Riickstrom-
spitze beim Abschalten: IR RM = 150 mA
VvZ 731251
Teav
| |
mA)
3
I 2
f ! I
1
15 Ug(kV) 10 5 0 25 50 ¥y (*C) 75
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
HSchstzuléssige Sperrschichttemperatur: 8J = 85 °c
Lagerungstemperaturbereich: SS = -55...+485 °C

) unvergossen darf die BY 187 nur bei Spannungen < 6 kV betrieben werden

2) die BY 187 widersteht Uberschligen in der BildrGhre;
wihrend 20 % der Ablenkperiode sind 500 mA zuldssig

39722 VALVO HALBLEITERDIODEN



: BY 187

DURCHLASS- und SPERR-EIGENSCHAFTEN

DurchlaBspannung bei IF = 100 mA, 8J = 75%: UF < 26V

Sperrstrom bei Up = 10 kv, 85 = 75%: I, < 4 pA

DYNAMISCHE EIGENSCHAFTEN

Sperrverzugsladung
beim Umschalten von IF = 200 .2A auf UR = 100 V
mit -dI/dt = 200 mA/ps bei 8 = 25°¢C: QG = 5 nC
Sperrverzigerungszeit
beim Umschalten von Ip = 200 mA aug Ugp = 100 V
mit -dI/dt = 200 mA/us bei SJ = 25 C: trr = 300 ns
Jl i T T T T T VZ 730632 10 : {vzmzsz
1
200 || ¥p-Durchialikenniirie, 9, = 55°C In sbQJ'-c,-L
” (wA) S
Ie LA
(mA) T
P g
1 .
|
100 I
J K
0,
P
P -
] ~
] A
/ E
0 0,01 5
0 10 20 Ue (V) 30 0 5 10 Ugr (kV) 15
VALVO HALBLEITERDIODEN 171
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Doppeltdiffundierte SILIZIUMDIODE
fir Horizontal-Ablenkschaltungen

-

ABMESSUNGEN in mm
Geh#use: Kunststoff, SO0D-18

Das Kunststoffgehiuse erfiillt
die Kurzpriifung "Feuchte Wirme"

4max nicht verzinnt

BY 188

nach DIN 40 046 (Blatt 6), f 1 9105
Schiirfegrad 4 + _"1 s g r max
bzw. IEC 68-2-D. 065 A ! K
max — ot *)*—
LUTUNG }
le-24 Min —sta-125Maxeie—24 min

Bei einer Kolben- bzw. Lot-
temperatur < 300°C betrigt
die zul¥ssige L8tzeit max.
3 3, die L3tstellen miissen
min 5 mm vom GehXuse ent-
fernt sein.

Bertihrt das Geh#use die
Leiterplatte, dann darf

die Temperatur an der Be-
rlhrungsstelle 150°C nicht

VX 72 0007

tibersteigen.
Kurzdaten:
Gleichsperrspannung ) UR = max. 25 V
Spitzensperrspannung UR R M = max. 50 V
Durchla8strom, Scheitelwert IF R M = Dmex. 10 A
DurchlaBspanmung bei I = 5 A4, 8 = 25°C U < 1,3 V
Einschaltverz8gerungszeit BY 188 A: td 0
BY 188 B: td 0,7 us

VALVO HALBLEITERDIODEN
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BY 188

330

Absolute Grenzwerte: (gtltig bis GJ max)
Gleichsperrspannung: Up max. 25 V
Spitzensperrspannung (VT £ 0,01): Up gy = mex. 50 V
StoBspitzensperrspgnnung (t < 10 ms): UR g M = max. % Vv
DurchlaBstrom, Mittelwert (t £ 20 ms): S max. 1,2 A
DurchlaBstrom, Scheitelwert: FRM max. 10 A
StoBstrom °
(sinus-HBalbwelle, t = 10 ms, 8; = 150°C): S max. 40 A
Sperrschichttemperatur: 8J max. 150 °
Lagerungstemperatur: ss min. -40 °
1]
OS max. 150 C
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung
bei Befestigung zwischen L&tfahnen, )
Drahtl&nge je 10 mm: Bovw 60 grd/w
bei Befestigung auf Leiterplatte,
Drahtl¥nge je 10 mm: By o 95 grd/w
bei Befestigung auf Leiterplatte,
volle Drahtl¥nge: Boo 85 grd/w
bei Befestigung auf Leiterplatte,
volle Drahtl¥nge, mit zusﬁtzlicheg
Kiihlfahnen aus 0,3 mm Cu, je 2 cm“: Ry o 60 grd/w
. 2
je 1 cm®: Rinvu 70  grd/w
Kennwerte:
DurchlaBspannung o
bei IF =5 A, 8J =25 C: UF 1,3 \'4
Einschaltverzigerungszeit
bei UF =6V, OJ = 150°C: BY 188 A: td
BY 188 B: t 0,7 ps
974 VALVO HALBLEITERDIODEN



BY188

VP 731655.1
| S .
[ 79, =150°C
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/ 5, £
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// | | Grenzbelastungsdiagramm AANANY
Felopus! e A\
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BY 188

Schaltungsbeispiel Horizontal-Ablenkschaltung:

Wihrend der Eingchaltverzgerungszeit td der Diode BY 188 sorgt die negative
Spannung zwischen Basis und Emitter des Transistors flir ein schnelles Abschal-
ten des Kollektorstromes.

Der Transistor erfordert ein td ven min. 1,5 us, gegeben durch BY 188 und die
Drossel L 1),

-~

<

1) bei BY 188 a:
FXC-Breitbanddrossel
4312 020 36760 —_ Use
bzw.4312 020 36640, 7
Windungszahl auf 3 (3]
erhéht

bei BY 188 B:

L> 10 u /sTmeTevm

§5~722 . VALVO HALBLEITERDIODEN




